Komunikat prasowy

KIOXIA wprowadza pamieé¢ flash QLC o najwiekszej pojemnosci w
branzy 2Tb wykorzystujaca najnowsza technologie BiCS FLASH™

Udato sie to osiggng¢ dzieki przetomowym innowacjom w zakresie architektury
technologii skalowania i tgczenia ptytek krzemowych
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The future of high-density flash memory.

BICS FL

Diisseldorf, Niemcy, 3 lipca 2024 r. — KIOXIA Europe GmbH, swiatowy lider w dziedzinie

technologii pamieci zapowiedziat dzisiaj, ze rozpoczeta sie wysytka prébnych modelill urzadzen z
pamiecig QLC (komérka czteropoziomowa) o pojemnosci dwoch terabitow (2 Tb) wykorzystujacych
technologie pamieci flash BiCS FLASH™ 3D ésmej generacji. Te urzadzenia z pamiecig QLC 2 Tb
majg najwiekszg pojemnos$¢ w branzy®?l, co przenosi urzgdzenia pamieci masowej na nowy poziom

pojemnosci i napedzi rozwdj zastosowan w réznych segmentach, w tym Al.

Dzieki wykorzystaniu najnowszej technologii BiCS FLASH™ firma KIOXIA osiggneta zaréwno
pionowe, jak i horyzontalne skalowanie kosci pamieci z wykorzystaniem wiasnych proceséw i
innowacyjnych architektur. Co wiecej, firma wdrozyta przetomowg technologie CBA (CMOS directly
Bonded to Array)® | a to umozliwia tworzenie urzadzen o wyzszej gestosci oraz wiodgcej w branzy

predkosci interfejsu wynoszacej 3,6 Gb/s!*l.


http://www.kioxia.com/

Zastosowano potgczenie tych zaawansowanych technologii do stworzenia pamieci QLC 2 Tb, co

zaowocowato urzgdzeniem o najwyzszej pojemnosci pamieci w branzy.

Pamie¢ QLC 2 Tb moze sie pochwali¢ okoto 2,3 razy wyzszg gestoscig bitdw i efektywnoscig
energetyczng zapisu o okoto 70 procent wyzszg niz obecnie dostepne urzadzenie QLC piatej
generacji firmy KIOXIA, ktéore ma najwyzszg pojemnos$¢ sposrdod produktow KIOXIA. Dzieki
architekturze stoséw z 16 kosci w pojedynczej obudowie pamieci, najnowsze urzgdzenie QLC osigga
wiodgcg w branzy pojemnos¢ 4 TB (4 terabajtow). Dostepne jest w wersji 0 mniejszych rozmiarach
11,5 x 13,5 mm i wysokosci 1,5 mm.

Charles Giancarlo, CEO firmy Pure Storage Inc., pioniera w branzy IT, ktéry dostarcza najbardziej
zaawansowane technologie i ustugi w zakresie przechowywania danych, podkreslit jak wazne sg
najnowsze osiggniecia firmy KIOXIA dla platformy jego przedsiebiorstwa: ,Mamy wieloletnig relacje z
firma KIOXIA i z czystg przyjemnoscig wprowadzimy jej produkty pamieci flash QLC 2Tb z
technologig BiCS FLASH™, aby zwiekszy¢ wydajnos¢ i efektywnosé naszych rozwigzan pamieci
masowej opartej w catosci na pamieci flash. Jednolita platforma przechowywania danych oparta w
catosci na pamieci flash firmy Pure jest w stanie sprosta¢ najwyzszym wymaganiom zwigzanym ze
sztuczng inteligencjg, a takze agresywnie rosngcym kosztom przechowywania kopii zapasowych.
Dzieki wsparciu technologii KIOXIA, Pure Storage bedzie w dalszym ciggu oferowac¢ niezréwnang
wydajnosé, efektywnosé energetyczng i niezawodnosé, dostarczajgc wyjatkowg wartosé dla naszych
klientéw”.

,Cieszymy sie niezmiernie z faktu, ze mozemy wysyta¢ probki naszej nowej pamieci QLC 2 Tb, ktéra
wykorzystuje nowg technologie BiCS FLASH™ ésmej generacji” — opowiada Hideshi Miyajima, CTO
(Chief Technology Officer) firmy KIOXIA. ,Dzieki wiodgcej w branzy wysokiej gestosci bitow, wysokiej
predkosci transferu danych i niezrownanej efektywnos$ci energetycznej produkt QLC 2 Tb bedzie
oferowa¢ nowg wartos¢ dla btyskawicznie rozwijajgcych sie zastosowan Al oraz duzych zastosowan
pamieci masowej wymagajgcych oszczednosci energii i miejsca.”

KIOXIA, oprocz wspomnianej juz pamieci QLC 2 Tb, rozszerzyta swoje portfolio o pamigci QLC 1 Tb.
W poréwnaniu z pamiecig QLC 2 Tb zoptymalizowang pod katem pojemnosci, pamie¢ QLC 1 Tb
zoptymalizowana pod katem wydajnosci oferuje o okoto 30 procent szybszy zapis sekwencyjny i
poprawe opo6znien odczytu o okoto 15 procent. Pamie¢ 1 Tb QLC zostanie wykorzystana do
zastosowan wysokowydajnych, w tym klienckich dyskéw SSD i urzadzen mobilnych.



KIOXIA w dalszym ciggu bedzie rozwija¢ wiodace w branzy produkty pamieci w odpowiedzi na
przewidywany wzrost zapotrzebowania na rozwigzania do przechowywania danych.
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Uwagi

1: Wspomniane prébki stuzg funkcjonalnemu sprawdzeniu, a ich specyfikacje moga rézni¢ sie od produktéw wprowadzonych
do produkcji masowe;.

2: Stan na 3 lipca 2024 r. Badanie KIOXIA.

3: Technologia CBA (CMOS directly Bonded to Array), w ktérej kazda ptytka CMOS i ptytka macierzy komorek sg
produkowane osobno w optymalnym stanie, a nastepnie tgczone ze soba.

4: 1Gb/s ma wartos¢ 1 000 000 000 bitéw/sekunde. Wartos¢ ta zostata osiggnieta w specjalnym $srodowisku testowym

KIOXIA i moze rézni¢ sie w zaleznosci od warunkow uzytkownika.

* W kazdej wzmiance o produkcie KIOXIA: Gestosé produktu jest okreslana na podstawie gestosci uktadéw pamieci w
produkcie, a nie ilosci pamieci dostepnej do przechowywania danych przez uzytkownika koncowego. Pojemnos¢ uzytkowa
konsumenta bedzie mniejsza ze wzgledu na ogdlne obszary danych, formatowanie, uszkodzone bloki i inne ograniczenia,
a takze moze sie rozni¢ w zaleznosci od urzadzenia hosta i aplikacji. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w
odpowiednich specyfikacjach produktu. Definicja 1KB = 2210 bajtéw = 1024 bajty. Definicja 1 Gb = 2230 bitow =
1 073 741 824 bity. Definicja 1 GB = 230 bajtow = 1 073 741 824 bajty. 1 Tb = 2740 bitéw = 1 099 511 627 776 bitow.

* Szybkos$¢ odczytu i zapisu stanowig najlepsze wartosci uzyskane w okreslonym srodowisku testowym dla KIOXIA, a firma
KIOXIA nie gwarantuje szybkosci odczytu i zapisu w poszczegodlnych urzadzeniach. Szybkosci odczytu i zapisu mogg sie

rézni¢ w zaleznosci od uzywanego urzgdzenia oraz wielkosci zapisywanego/odczytywanego pliku.

* Nazwy firm, produktow oraz ustug moga stanowic¢ znaki towarowe podmiotdw trzecich.

Informacje o KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH (dawniej Toshiba Memory Europe GmbH) jest europejskg spétkg zalezng KIOXIA
Corporation, wiodgcego na Swiecie dostawcy pamieci flash i dyskéw statych (SSD). Od czasu wynalezienia
pamieci flash NAND do dzisiejszego przetomu BiCS FLASH™ | KIOXIA kontynuuje pionierskie rozwigzania i
ustugi w zakresie pamieci, ktére wzbogacajg zycie ludzi i poszerzajg horyzonty spoteczehstwa. Innowacyjna
technologia pamieci flash firmy BiCS FLASH™ 3D jest prekursorem przysztych pamieci masowych w
aplikacjach o duzej gestosci, w tym zaawansowanych technologicznie smartfonach, komputerach osobistych,
dyskach SSD, w branzy motoryzacyjnej oraz w centrach danych.

Odwiedz nasza witryne KIOXIA
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